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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 半 導 体 レ ー ザ 素 子 、 そ の 製 造 方 法 及 び 光 デ ィ ス ク 装 置
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　
　
　

　
　 半 導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 請 求 項 ２ 】
　 半 導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 請 求 項 ３ 】
　 半 導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 請 求 項 ４ 】
　 半 導 体 レ ー ザ 素 子
。
【 請 求 項 ５ 】
　

半 導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 請 求 項 ６ 】
　

半 導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 請 求 項 ７ 】
　 半

ｎ 型 半 導 体 層 と 、
ｐ 型 半 導 体 層 と 、
前 記 ｎ 型 半 導 体 層 と 前 記 ｐ 型 半 導 体 層 に 挟 ま れ た III－ Ｖ 族 窒 化 物 半 導 体 か ら な る 活 性

層 と 、
前 記 ｎ 型 半 導 体 層 と 前 記 ｐ 型 半 導 体 層 と の 間 に 配 置 さ れ 前 記 活 性 層 を 含 む 共 振 器 と 、
前 記 共 振 器 の 端 面 に 配 置 さ れ 酸 化 ニ オ ブ を 含 む 反 射 膜 と を 有 す る

前 記 活 性 層 は 、 Ｉ ｎ を 含 む 請 求 項 １ に 記 載 の

前 記 反 射 膜 は 、 前 記 共 振 器 の 端 面 を 覆 っ て い る 請 求 項 １ に 記 載 の

発 振 波 長 は 、 ０ ． ４ μ ｍ 又 は ０ ． ４ μ ｍ よ り も 短 い 請 求 項 １ に 記 載 の

前 記 反 射 膜 は 、 第 １ の 誘 電 体 層 と 、 酸 化 ニ オ ブ を 含 む 第 ２ の 誘 電 体 層 と を 有 す る 請 求 項
１ に 記 載 の

前 記 第 ２ の 誘 電 体 層 の 屈 折 率 は 、 前 記 第 １ の 誘 電 体 層 の 屈 折 率 よ り も 大 き い 請 求 項 ５ に
記 載 の

前 記 第 １ の 誘 電 体 層 は 、 酸 化 シ リ コ ン 又 は 酸 化 ア ル ミ ニ ウ ム を 含 む 請 求 項 ５ に 記 載 の



導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 請 求 項 ８ 】
　
　

　

【 請 求 項 ９ 】
　

【 請 求 項 １ ０ 】
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基 板 の 上 に 複 数 の 半 導 体 層 を 成 長 さ せ る 工 程 と 、
前 記 複 数 の 半 導 体 層 を 成 長 さ せ た 基 板 を 劈 開 又 は エ ッ チ ン グ す る こ と に よ り 共 振 器 の 端

面 を 形 成 す る 工 程 と 、
前 記 共 振 器 の 端 面 に 酸 化 ニ オ ブ を 含 む 反 射 膜 を 形 成 す る 工 程 と を 備 え た 半 導 体 レ ー ザ 素

子 の 製 造 方 法 。

前 記 反 射 膜 は 、 ス パ ッ タ 法 又 は 反 応 性 ス パ ッ タ 法 に よ り 形 成 す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 半 導
体 レ ー ザ 素 子 の 製 造 方 法 。

半 導 体 レ ー ザ 素 子 を 含 む 発 光 部 と 、
前 記 発 光 部 か ら 出 射 さ れ た レ ー ザ 光 を デ ー タ が 記 録 さ れ た 記 録 媒 体 上 に 集 光 す る 集 光 光

学 部 と 、
前 記 記 録 媒 体 に よ っ て 反 射 さ れ た 光 を 検 出 す る 光 検 出 部 と を 備 え 、
前 記 半 導 体 レ ー ザ 素 子 は 、 ｎ 型 半 導 体 層 と 、 ｐ 型 半 導 体 層 と 、 前 記 ｎ 型 半 導 体 層 と 前 記

ｐ 型 半 導 体 層 に 挟 ま れ た III－ Ｖ 族 窒 化 物 半 導 体 か ら な る 活 性 層 と 、 前 記 ｎ 型 半 導 体 層 と
前 記 ｐ 型 半 導 体 層 と の 間 に 配 置 さ れ 前 記 活 性 層 を 含 む 共 振 器 と 、 前 記 共 振 器 の 端 面 に 配 置
さ れ 酸 化 ニ オ ブ を 含 む 反 射 膜 と を 有 す る 光 デ ィ ス ク 装 置 。
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